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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | CS

Nazwa modutu

Circuits and Signals

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Circuits and Signals

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systemow
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr inz. Katarzyna Ciosk

Zatwierdzit:

Dr hab. inz. Andrzej Kapton, prof. PSk.

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

nieobowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

jezyk angielski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie _
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3
Forma . . wyktad Eéwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 30 15
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRALEKTROTECHNIKIWDZANIA EFEKTOW
KSZTALCENIA

Uporzadkowanie i rozszerzenie wiedzy w zakresie teorii obwodow elektryczny

ch. Nabycie

Cel umiejetnosci analizy obwoddw pradu statego, harmonicznego, odksztatconego oraz
modutu | ©bwodow w stanie nieustalonym. Nabycie umiejetnosci postugiwania si¢ jezykiem
angielskim w dziedzinie obwoddw i sygnatow.
(3-4 linijki)
Forma
Symbol ) prowa.dz’enia odniesierjie do odniesierjie do
efektu Efekty ksztalcenia zaje¢ _ efektow efektow
(umiejetnosc/ | kierunkowych | obszarowych
¢/V/p/inne)
Znajomos¢ elementéw: liniowych i nieliniowych, w K_W13
pasywnych i biernych. Znajomosc¢ wielkosci
W_01 | podstawowych: pradu, napiecia, energii, mocy. T1A W03
Znajomos¢ praw oraz twierdzen odnoszacych sie do w K_W13
w 02 | obwoddéw T1A W03
Znajomos$¢ metod analizy: obwodow pradu statego, w K_wWo01
harmonicznego i odksztatconego, obwodow w stanie K_W13
nieustalonym, obwoddw zawierajgcych elementy T1A W03
w_03 | nieliniowe T1A W04
Ma uporzadkowang wiedze w zakresie teorii w K_wWo01 T1A_WO03
W_04 |sygnatéw i metod ich analizy K_W13 T1A W04
Umiejetnos¢ dobrania i zastosowania odpowiedniej w/¢ K_Uo07
metody analizy do obwodu na podstawie T1A UO08
U 01 |wymuszenia, elementéw i stanu obwodu T1A U09
Umiejetnos¢ analizy sygnatéw w dziedzinie czasu i w/¢ K_U08 T1A_UO08
U 02 |czestotliwosci T1A UQ09
Umiejetnosci jezykowe w zakresie teorii obwodow i w/¢ K_U05 T1A_UO1
U_03 | sygnatéw T1A _UO06
K 01 |fozumie potrzebe ciggtego doksztatcania sie ¢ K_KO01 T1A KO1
Tresci ksztatcenia:

1. Tresci ksztatlcenia w zakresie wykfadu

Odniesienie do

wyll(\:; du Tresci ksztalcenia kszte:le(:l(etr?;’; dia
modutu
1 Definicje podstawowych wielkosci elektrycznych, klasyfikacja sygnatéw, wW_01,
elementy obwodéw elektrycznych i ich wiasciwosci U 03
2 Prawo Ohma, prawa Kirchhoffa i ich zastosowanie do analizy obwodow wW_02,
elektrycznych pradu statego. metoda superpozycji .Dopasowanie uU_03
energetyczne
3 Wzmacniacz operacyjny. Obwody z elementami aktywnymi wW_01,
W_03,
U_03
4 Sygnat sinusoidalny. Analiza obwodoéw pradu sinusoidalnego W_03,
W_04,
U 03
5 Metoda symboliczna W_03,
U 03
6 Moc w obwodach prgdu harmonicznego. Zjawisko rezonansu. W_03,
U 03
7 Metoda prgdéw oczkowych i potencjatéw weztowych W_03
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U 03
8 Metody analizy obwodéw elektrycznych: twierdzenie Thevenina i Nortona, W_03,
U 03
9 Analiza obwodéw w stanie nieustalonym W_03,
U 03
10 Metoda operatorowa W_03,
U 03
11 Zastosowanie metody operatorowej do analizy obwodéw w stanie W_03,
nieustalonym U 03

12, 13 | Szereg Fouriera. Analiza obwodéw prgdu odksztatconego W_03
W_04

U 03

14 Obwody nieliniowe. W _03
15 Czworniki W 03

2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie do
N'r za je¢ Tresci ksztatcenia efektc’)_w
éwicz. ksztatcenia dla

modutu

1 Podstawowe wielkosci i elementy obwodéw. Prawo Ohma i prawa U 01,
Kirchhoffa. U 03

2 Analiza obwodéw pradu statego U _01,
U 03

3 Analiza obwoddw pradu sinusoidalnego. u_02,
U 03,

4 Moc w obwodach prgdu sinusoidalnego. Rezonans u_02,
U 03,

5 Metody rozwigzywania ztozonych obwodow elektrycznych. U 02,
U 03,

6 Analiza obwoddw w stanie nieustalonym Metoda operatorowa w analizie u_02,
standéw nieustalonych U 03,

7 Obwody pradu odksztatconego. Analiza Fouriera U 02,
U_03,

8 Kolokwium uU_02,
U_03,

K 01

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Se);r;ktigl (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwoiinic)e do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych,
itp.

W_01 | Kolokwium

W_02 | Kolokwium

W_03 | Kolokwium

W_04 | Kolokwium

U_01 | Kolokwium

U_02 | Kolokwium

U_03 | Kolokwium

K_01 | Kolokwium
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Bilans punktéw ECTS

charakterze praktycznym
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

Rodzaj aktywnosci ‘S)::l).l i;aef:;"e
1 | Udziat w wykfadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach 15
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 47
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 8
5 | Samodzielne przygotowanie sig do kolokwidw 10
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (SuﬁaS)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej
ﬁrs:n{t ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwiagzany z zajeciami o charakt_erzt_a praktyczr_ly_m ' _ 23
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
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Witryna WWW
modutu/przedmiotu

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katalog-ects/




